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Epitaxial rectifier diodes gypg¢ ‘Y9E D =M 3403297 0D0O0L29 42kL WM UPEC
Type Varm Iravm Irsm Ve In ter ty) max Outline
1A =25°C 10 ms, iF = leaym VR = Vram
L max ty=25°C ty =ty max
\ A A \'2 mA ns °C

BYR 29-800 800 8 60 <1,75 <0,2 < 75 150 117
M BYR 30-700 700 14 200 <2 <04 <100 150 119
B BYR 34-800 800 2x10 160 <1,65 <A1 < 80 150 118
H BYR 79-800 800 14 160 <1,8 <1,5 < 90 150 117

BYT 79-500 500 14 150 <1,4 <0,8 < 50 150 117

BYV 29-400 400 100 <14 <0,35 < 50 150 117

BYV 29-500 500 100 <14 <0,35 < 50 150 117

BYV 30-500 500 14 150 <14 <0,8 < 50 150 119

BYV 31-500 500 28 300 <14 <2 < 50 150 120

BYV 32-100 100 2x10 150 <1,15 <0,6 < 35 150 118

BYV 32-150 150 2x10 150 <1,15 <0,6 < 35 150 118

BYV 32-200 200 2x10 150 <1,15 <0,6 < 35 150 118

BYV 79-200 200 14 200 <1,3 <13 < 35 150 17

BYV 92-500 500 40 500 <14 <15 <100 150 121

BYW 29-100 100 8 80 <1,3 <0,6 < 25 150 117

BYW 29-150 150 80 <13 <0,6 < 25 150 117

BYW 29-200 200 80 <1,3 <06 < 25 150 117

BYW 31-200 200 28 320 <1,3 <15 < 40 150 120

BYW 92-200 200 40 500 <13 <25 < 40 150 122

ERC 01-06 600 1,5 130 1,1 10 < 10us 140 107

ERC 01-10 1000 1,5 130 1,1 10 < 10ps 140 107

ERC 05-08 800 1,2 100 1,0 10 < 10ps 140 108

B Not for new design

Press-fit diodes

Type VRam IFRMSM Irsm fizdt leavm/tc Viroy rr Rinsc timax  [Outline

10 ms, 10 ms, ty= ty= 180°el
Ly max 1y max ty max ty max sin.
\ A kA Azs Al°C \ mQ K/w °C
BYY 57/, -E 75 150 300 55 0,3 450 35/142 0,725 5,56 0,94 175 86
BYY 58/, -E 400 500 700 0,28 390 0,735 6,14

BYY 57 Anode on case
BYY 58 Cathode on case




